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1. Феноменологическое описание взаимодействия света с веществом. 

Характеристические потери энергии электронов. 

2. Микроскопическое описание взаимодействия света с веществом  

3. Электронные состояния в недеформируемой решетке  

4. Переходы под действием света в идеальном кристалле  

5. Экситонные эффекты в твердых телах. Конфигурационное 

взаимодействие  

6. Поляритоны  

7. Электронные состояния дефектов в недеформируемой решетке  

8. Фотоионизация дефектов  

9. Неупорядоченные системы  

10. Электронные состояния в деформируемой решетке Фононы в 

кристаллах  

11. Переходы между состояниями дефектов при учете фононов  

12. Поляроны  

13. Взаимодействие поляронов со светом  

14. Вторичные процессы в диэлектрических кристаллах 

15. Миграция заряженных возбуждений 

16. Миграция нейтральных электронных возбуждений 

17. Термостимулированная люминесценция. Размножение электронных 

возбуждений 

18. Кросслюминесценция. Возбуждение вторичных процессов 

ионизирующим излучением 

19. Техника оптических измерений  

20. Основы теории зарождения, роста и формы идеальных кристаллов.  

21. Классификация процессов роста и методов выращивания одно- и 

многокомпонентных кристаллов (по триаде: твердое тело – жидкость – 

пар).  

22. Равновесие при росте кристаллов в разных системах. Диаграммы 

состояния и правило фаз.  

23. Зародышеобразование. Основные теории роста кристаллов. 

Тангенциальный и нормальный рост кристалла. Скорость роста 

кристаллов и их огранка. Формы свободного и вынужденного роста.  

24. Кинетика роста кристаллов. Рост метастабильных фаз. Коллективный 

рост кристаллов, геометрический отбор, типы сростков, эпитаксия. 

25. Факторы, определяющие морфологию кристалла. Равновесные формы 

кристаллов разных сингоний. Ретикулярная плотность грани и габитус 

кристалла (закон Браве, правило Кюри-Вульфа).  

26. Дефекты кристаллической решетки и морфология кристалла. Влияние 

внешних условий роста на габитус кристалла. Эволюция форм роста.  

27. Адсорбционная концепция морфогенеза. Специфические формы роста 

кристаллов (двойники и их типы, скелеты, сферокристаллы, дендриты, 

пойкилиты, вискеры, пленки). 
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